Siemens Transistor BC307

Silicon PNP Transistor

BC307

50V / 100mA

General Purpose

DATASHEET

OEM - Siemens

Source: Siemens Databook 1970/71

Datasheet Rev. 1.3 — 02/19 — data without warranty / liability

Datasheet



Siemens Transistor BC307 Datasheet

BC 307, BC 308 BC 309

PNP-Transistoren fur NF-Vor- und Treiberstufen sowie

fur universelle Anwendung

BC 307, BC 308, BC 209 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren in
Kunststoffumhdllung TO-92 Z (SOT-30 ahnl) zur Verwendung in NF-Vor- und
Treiberstufen. Sie sind als Komplementér-Transistoren zu BC 237, BC 238, BC 239
geeignet. BC 309 ist fur rauscharme Vorstufen vorgesehan,

Typ Bestellnummer

BC 307 A Q62702-C283 Zhmar . e
BC 307 v Q62702-C284 e 1 iy
BC 308 A Q62702-C285 p—1 g
BC 308 B Q62702-C286 _. T LU
BC 308 VI Q62702-C287 T 5|
BC 308 A Q62702-C288 e

BC 309 B Q62702-C289 Gewicht 0,25 g Mala in mm
Grenzdaten BC 307 | BC308 BC 309
Kollektor-Emitter-Spannung =0/ cgs 60 30 25 W
Kollektor-Emitter-Spannung =4/ qga 45 26 20 W
Emitter-Basis-Spannung = enn b & L3 W
Kollektorstrom -1 100 100 50 mé,
Kollektor- Spitzenstrom —Tem 200 { 200 — i
Basisstrom —Iy 50 | 50 5 s
Basis-Spitzenstrom —Tam 100 100 — mé,
Sperrschichttempearatur T 160 160 150 “C
Lagertemperatur Ts =65 bis +150 *C
Gesamtverlustleistung Pt 300 | 300 | 300 iy

Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Ry, .y | =420 | =420 | =420 |grd/W

Statische Kenndaten (7 = 25 °C)

Die Transistoren werden nach der dynamischen Stromverstarkung #z,, gruppier
und mit W1, A, & gekennzeichnet (siehe Seite 292).

Bei =U/=¢ = 5V und untenstehendem Kollektorstrom gelten folgande statische Werte.

B-Gruppe Vi B B

Typ BC 307, BC 308 BC307.BC308.8C 309 BC 308, BC 309
I g B 8

mA Io|Iy Ic|1y Ic|ly

0.01 — g0 270

2 100 (70 bis 140) | 170 (180 bis 220) 280 (180 bis 460)
1001 — 1204 400"y

'} Diese Werte gelten nicht for BC 309
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BC 307, BC 308, BC 309

Typ | BC 307, BC 308, BC 309

_IC IJ _Il- -U!E -UCE sat ""UEIE sat
ma, | mA W W W

2 - | 0.62 (0.56-0.7) - -

10 - . - 03<086) | -

10 0.5 - 0.1') 0.7
100%) 5 | - 0.25%) 0.85')

Statische Kenndaten (7, = 26 °C)

| BC 307 | BC 308 | BC 309 |

Kollektor-Emitter- Reststrom

(~Ueps = 20V) B - 2({<100) 2(<100) | 2{<100) | nA
Kollaktor- Emitter- Haststrom

(=Uces = 20V Ty = 126°C) =Tees < 4 < 4 < d 1A
Emitter-Basis- Durchbruch-

spannung (—fgg = 10 pA) ~Uiarieso = b =5 = B W
Kollektar-Emitter- Durchbruch-

spannung (=f-g= 2 mA) ~Yaricen| = 45 = 25 = 20 v
Kollektor- Emitter- Durchbruch-

spannung (—Iqcp = 10 A} —Ugrices | = BO = 30 = 25 W

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Transitfrequenz (—I:= 10 mA; |
~Uee =5V F =50 MHz) It 130 130 130 MHz

Kollektor-Basis- Kapazitat
{(—Ucag = 10V} f =1 MHz) Crao = f = § < f pF
Rauschmald

(=l =02 mA; =l =5V:
Re =2k0:f=1kHz;

Af = 200 Hz F = 10 = 10 =4 dB
f =30 bis 15 000 Hz F - | - 2{=4) dB

') Der Transistor ist soweit Uberstevert, dalk die statischa Stromverstarkung auf einen Werl von =20
abgesunken st

N I = 10 mA fur die Kennlinie, welche bei konstantern Basisstram durch den Kennlinignpunkt
Te =11 mA; Uge = 1V geht.
) Diese Werte gelten nicht fir BC 309
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BC 307, BC 308, BC 309
Dynamische Kenndaten (7, =25°C)
Te=2mA: Ug=5V: f=1 kHz.
B-Gruppe Vi A B

BC 307 BC 307 -—
Typ BC 308 BC 308 BC 308

— BC 309 BC 309
Hi1a 1.2 (0.4 bis 2.2) 2.7 (1.2 bis 4.5) 4.5 (3,0 bis B) kQ
LLIT™ 2.5 3 3.5 10
Ha1e 110 (75 bis 150) 222 (125 bis 260) 330 (240 bis 500) | —
hane 20 (<= 40) 25 (= B0O) 35 (= 70) TR
Temperaturabhangigken des Zulassige Impulsbelastbarkei
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BC 307, BC 308, BC 309

Ausgangskennlinien Fo = F (L) Ausgangskennlinien o = F (L)
Iy = Parameter Iy = Parameter
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Ausgangskennlinien J- = F (Uc)
Uge = Paramater
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Temperaturabhingighkeit des

Resistromes Jopg = £ (Ty)
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BC 307, BC 308, B 309

Stromabhangigkeit der fr-Parameter Spannungsabhangigkeit der b Paramoter
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